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para solilcitar
PATENTE DE INVENCION
en
EspPAf A
por VEINIE afios

a nombre de SOCIETA PER AZIONI FERRANIA, entidad italiana,
establecida en Corso Matteotti 12, Mildn, Ttalia.
por:
"UN METODO DE PREPARAR UN MATERTAL PARA LA REPRODUCCION ELEC
TROFOTOGRAFICA DE IMAGENES"

La presente invencidén se refiere a la prepara-
cién de un material perfeccionado, adecuado para su uso para
obtener imdgenes por via electrofotogrificas

Bs sabido que el material electrofotogrdfico
comprende normalmente un soporte conductor (o un soporte
inerte, pero previsto de un revestimiento conductor) y una
capa fotoconductora cargada electrostdticamente, la cual,
por exposicién a una fuente de luz, se deacarga en magni-
tud proporcional a la cantidad de luz que llega a cada pun

to individual.
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De esta manera se forma una imagen electros-
titica, aln en estado latente, imagen que se convierte en
imagen visible como resultado de un tratamiento con polvos
electrostiticos, cargados con signo opuesto, o de unos tra
tamientos similares.

Los materiales fotoconductores empleados en
este procedimiento son compuestos inorginicos u orginicos
cuyas propiedades de conduccidn pueden cambiar, cuando se
exponen a la accidén de fuentes de luz.

Los materiales fotoconductores orginicos,
clase a la que pertenecen los reivindicados en la presen=
te invencidn, tienen la ventaja, en comparacidn con 10s'mﬁ
teriales fotoconductores inorganicos, de producir también
imdgenes sobre soportes transparentes, y con mayor homogenei
dad y definicidn.

Se ha descubierto actualmente gue se consi-
guen resultados satisfactorios en este campo mediante al-

gunos derivados de amida de Acido ftdlico, de férmula ge-

neral:
R
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donde los sustituyentes pueden ser: R = feniloe, fenilo sus

2! RS

= H, alcohilo, arilo,

tituido, naftilo, radical fenil-heterociclico; Rl’ R
o halbégeno, alcohilo; R5
aralcohilo; y R6 = H, alcohilo, arilo, aralcohilo.

y R, = H, NO

Los compuestos de la presente invencidn tie-
nen buena fotoconductividad, y son Gtiles para preparar ca
pas homogéneas, El material electrofotogrifico comprende
un soporte adecuado, sobre el gue se aplica la capa foto-
conductora, formada por al menos uno de los compuestos de
ftalimida antes mencionados, disueltos de forma adecuada.

Los materiales més Gtiles como materiales
electroconductores son aquellos del tipo corrientemente usa
do en la electrofotografia, concretamente: placas de vidrio,
placas metilicas (por ejemplo de aluminio, cine, cobre, es
tafio, hierro, plomo y similares), hojas de polietileno, és
teres y éteres de celulosa, polisulfonatos, poliestireno,
poliamidas y similares. Naturalmente, cuando estos soportes
estan constituidos por un material aislante, se¢ han de re~
vestir con una capa conductora consistente, por ejemplo, en
una pelicula delgada, depositada por evaporacidn bajo vacio
Yy posterior condensacibn.

Como aglutinantes para los materiales fotocon
ductores se puede hacer uso de polialcohol vinilico, polivi
nilacetal, goma laca, resinas de silicomna, policloruro de
vinilo, policloruro de vinilideno, polifdcido acrilico, gela
tina, metilcelulosa, poliacetato de vinilo, y similares.

Para preparar las capas fotoconductoras segin
la invencibn, las ftalimidas se dispersan o disuelven en un
disolvente adecuado, por ejemplo acetona, tolueno, y simila

res, v luego se mezclan con un material polimero resinoso
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que, tras evaporacidn del disolvente, forma una pelicula ho

mogénea y transparente. Esta (iltima, por métodos conocidos
(pulverizacidn, centrifugacibn, extensidn continua tipo me=-
nisco, y similares), se extiende sobre el soporte Lormado
por uno de los materiales antes relacionados.

Las resinas empleadas para el fin antes mencio
nado pueden ser de diferentes tipos, con tal de que sean fg
sinas aislantes y que tengan la capacidad de evitar la crista
lizacidn de los materiales orginicos alli contenidos.

Respecto a las resinas, las cantidades de ma-
terial fotoconductor estin em relacidn comprendida entre L:l
y 1:5, estableciéndose de cuando en cuando la relacibn Spti-
ma, segln las caracteristicas del material fotoconductor em-
pleado.

Es buena norma usar la resina en cantidad lo
més pequefla posible, prudiéndose, cuando parezca apropiado,
afiadir a la misma los plastificantes adecuados.

Para aumentar la sensibilidad de las capas eleg

trofotogrificas segln la invencibdn, se pueden afiadir a la
mezcla a extender unos colorantes adecuados, talesrcomo, por
e jemplo, eosina, eritrosina, rosa de Bengala, y similares.

Se calientan en un matraz 0,1 moles de anhidri
do ftélico y 0,1 moles de 5-cloro=2-(li-aminofenil)-benzoxa-
zol, durante 1 hora a 1602C, y luego durante 2 horas a 2009C.

Se lava el producto con etanol caliente, NH_, al 10% y otra vez

3
con agua y etanol, y se cristaliza con nitrobenceno. Punto
de fusidn, 3200C,

Se dispersan 0,5 g de 5~cloro-2-(4-ftalimido-

fenil)-benzoxazol o N;Zﬁ—(5—clorobenzoxazolil-2)-feni17-ftali

mida, en 8 ml de dioxano al que se ha afiadido 1 g de resina

-4 -
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de silicona SR 82, fabricada por General glectric. Esta com

posicibén se extiende sobre una hoja delgada de aluminio,
tras evaporacidn del disolvente, se somete a la accibn de
un dispositivo de carga con efecto corona, a una tensidn de
aproximadamente 5,000 voltios. Después se irradia a través
de un original positivo con luz ultravioleta, o con luz emi
tida por una fuente adecuada. De esta forma se obtiene una
imagen electrostitica latente, que se revela y fija segln
técnicas conocidas.

EJEMPLO ?

Se tratan 0,1 moles de anhidrido ftAlico y 0,1
moles de 2=(4-aminofenil)-benzoxazol, como en el Ejemplo l.
Tras cristalizacidn con dioxano, el producto funde a 2502C.

Se dispersan 0,5 g de 2-(4~ftalimidofenil)- _
benzoxazol, o N-ZE-(benzoxazolil-2)-feni57~ftalimida, en 9
ml de dioxano, y se afiaden 1,7 g de resina de silicona SR 82,
y se efectfia el procedimiento como en el Ejemplo 1.
5JEMPLO 3

Se calientan 0,1 moles de anhidrido 3~nitrof-
tédlico y 0,11 moles de anilina durante 30 min a 1602C, en ba
flo de aceite., El producto se cristaliza con Acido acftico.
Punto de fusidn, lBGQb.

Se disuelven en caliente 0,5 g de la N-fenil~_
3-nitroftalimida asi obtenida, en 8 ml de acetona, junto con
una resina sintét%ca modificada con fenol (designada comer-
cialmente-como resina sintética 26 M, fabricada por Be.AsS.F.),
v luego se efectlia el procedimiento como en los ejemplos an-
teriores.

EJEMPLO 4

Se disuelven 0,2 moles de difenilamina en 200 ml
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de benceno seco, a temperatura ambiente, y a la solucidn re
sultante se afiaden, gota a gota y con agitacidn, 0,1 moles
de cloruro de ftaloilo. Despuds de tratar a reflujo en un
bafio de agua durante 1l hora, se enfria la mezcla y se aila-
den zota a gota 0,2 moles de trietilamina, tratando luego

a reflujo durante 1l hora, en bafio de agua. Precipita un
sblido que, tras filtrarlo y secarlo, se agita largo tiem-
po en gran cantidad de agua. Tras cristalizar con etanol,
el producto funde a de 240 a 242¢C,

Se disuelven 0,5 g de la N,N’-tetrafeniiftdb
diamida asi obtenida en 7 ml de dioxano, junto con la resi
na 26 M del ejemplo anterior. Luego se sigue efectuando el
procedimiento de la forma usuals
EJEMPLO 5

Se calientan a 1602C durante 1 hora cantida-
des equimoleculares de 2-aminoantraquinona y anhidrido fti
lico. 8Se obtiene un producto que, tras cristalizar muchas
veces con N,N-dimetilformamida, funde a 2852C.

e dispersan 0,5 g de la N-2~antraquinonafta
limida asi obtenida en 13 ml de dioxano, junto con la resi
na SR 82, y se sigue efectuando el procedimiento como en
los ejemplos anteriores.

EJEMPLO 6

0,2 moles de anhidrido ftalico, mezclados con
0,1 moles de m~fenilendiamina, se calientan en un matraz, du
rante 1 hora a 1608C, y luego durante 2 horas a 2002C. El
producto resultante se lava con etanol caliente, amoniaco ai
10%, vy luego otra vez con agua Yy etanole. Tras cristalizarlo
con nitrobenceno, funde a 3132C.

Se dispersan 0,5 g de la N-m~-fenilén~-bis-ftali

-6 =
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mida as{ obtenida, en 10 ml de dioxano, Junto con la resina

SR 82, y se sigue efectuando el procedimiento de la forma

usual.

EJENMPLO

Se disuelven 0,2 moles de N-metilanilina en
200 ml de benceno seco, a temperatura ambiente, y se efectia
el procedimiento como en el Ejemplo L, hasta que se obtiene
un producto que, tras cristalizarlo con etanol, funde a de
181 a 1839C.

¢,5 g de la N,N'-dimetil-N,N'~difenilftaldia~-
mida asf obtenida se disumelven en 7 ml de dioxano, junto con
1a resina 26 M, y el procedimiento se sigue efectuando como

en los ejemplos anteriorese.

Esta solicitud, que corresponde a la presenta-
da en Italia, el 26 de Febrero de 1965, bajo el n? 14/75, se
acoge a los beneficios del artfculo 51 del vigente Estatuto

sobre Propledad Industrial.

- N 0 T A =

Los puntos de invencién propia ¥ nueva que se
presentan para que sean objeto de éstq Patente de Invencidn
en Egpaifia, por VEINTE afios, son los siguientes:

12.= Un método de preparar un material para la

reproduccidn electrofotogrifica de imAgenes, que comprende
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aplicar a un soporte conductor una capa fotoconductora que
contiene, como material fotoconductor, al menos un compuesto

que tiene una de las siguientes férmulas generales:

NeR - (a)

Ry,
R
1 R
‘ co - N< 5
R, —r= Rg =)
R, —l - R
3 RS co - 3
\r
6
Ry

donde los sustituyentes pueden ser: R = fenilo, fenilo sug
titufdo, maftilo, radical fenil-heterociclico; Rys Ry, R3 v
R, =H, NOz, haldgeno, alcohiloj R5 = N, alcohilo, arilo,
aralcohiloj R6 = Hy alcchilo, arilo, aralcohilo.

2.« Un método de preparar un material para la
reproduccidn electrofotogrifica de imdgenes.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an



tecede, y con los fines que se han especificado.
Esta Memoria consta de nueve hoJas escritas

a maquina por una sola de sus caras.

Madrid, 1 SEP-M

P.Ao

E.F.G. -~ 9 -
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